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Fir Leiterplatten bestlickung. Kleine Abmessungen, kompakte
Bauart sowie erhohte Bestdndigkeit gegen mechanische und
klimatische Einwirkungen (Giessharz-Verguss), marktgangige Typen.
Schutzart IP 00, max. Umgebungstemperatur 60°C, Isolationsklasse
B.Gefertigt gem.EN 61558-2-1, EN 61558-2-6.

Leistung: 0,5 - 30VA
Spannung PRI: 24-500 V 50/60 Hz
Spannung SEC: 6-500 V
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TEZ:0,5-16 TEZ: 20; 25; 30

T Leistung Abmessungen [mm] Gewicht Pin Belegung

b [VA] A B C al a2 [kgl PRI 1xSEC 2xSEC

TEZ 0,5 0,5 22 24 19 15 15
TEZ 1,5 1,5 28 33 22 20 20
TEZ 2,0 2,0 28 33 24 20 20
TEZ 2,5 2,5 28 33 27 20 20
TEZ 2,6 2,5 28 33 30 20 20
TEZ 4,0 4,0 35 42 29 25 20
TEZ 4,5 4,5 35 42 29 25 20
TEZ 6,0 6,0 38 45 32 25 25 0,20 1-5 7-9 6-7,9-10
TEZ 10,0 10,0 44 52 35 275 25 0,28 1-6 8-11 7-8,11-12
TEZ 16,0 16,0 47 57 39 30 30 X X X 0,42 1-7 9-13 8-9,13-14

0,05 1-4 6-7 5-6, 7-8
0,07 1-5 7-9 6-7,9-10
0,09 1-5 7-9 6-7,9-10
0,10 1-5 7-9 6-7, 9-10
0,12 1-5 7-9 6-7,9-10
0,15 1-5 7-9 6-7, 9-10
0,15 1-5 7-9 6-7, 9-10

X X X X X X X X XxX|O
X X X X X X X X X|Im
X X X X X X X X X|Imm

TEZ 20 20,0 53,8 63,6 47,2 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,6 1-7 9-13 8-9,13-14
TEZ 25 25,0 53,8 63,6 51,5 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,7 1-7 9-13 8-9,13-14
TEZ 30 30,0 53,8 63,6 56,5 32,5 30 43,5 72,5 81,7 0,8 1-7 9-13 8-9, 13-14
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